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Typenibersicht

Standardprogramm
Typ Empfindlichkeits- Betriebs- Kihlung
Bereich Maximum temperatur
IR-Detektoren (InSb)
ORP 10 sichtbar...7,5 ym [6,0...6,3 295 K Montage auf Warmeab-
(7632) pm leitung moglich
ORP 13 sichtbar...5,6 um 5,3 um 77T K Flussig-Stickstoff
RPY 31 sichtbar...5,6 um 5,3 pm 77T K Fliussig-Stickstoff
RPY 35 sichtbar...5,6 um 5,3 pm 77 K Flissig-Stickstoff oder
Joule-Themson-Kihler
RPY 51 sichtbar...5,6 pm 5,3 um 77 K Flussig-Stickstoff oder
Joule-Thomson-Kihler
RPY 77 sichtbar...7,5 um 5,0.;;6,5 205 K sngekillE
RPY 78 sichtbar...7,0 pm
IR-Detektoren (PbS)
RPY 75 sichtbar...2,8 um 1,5..;2,1 295 K angEkanll
RPY 75 A 1,5...2,8 um H
RPY 76 sichtbar...2,8 uym| 1,5...2,1 295 K wngekiibls
RPY 76 A 1,5...2,8 um pm
61 SV sichtbar...3,5 um 2,2 pm 295 K ungekiihlt| auch kiihlbare
(7634) Version
vs lieferdb
62 SV |sichtbar...3,5 um| 2,5 pm 295 K ungekiihl¢| ~+€1eTPAT
377
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Typenubersicht

Standardprogramm

Flache Widerstand Zeit- D (Xmax’ 800, 1) Seite
konstante (cm'Hzl/z‘W_l)
6,0 mm x 0,5 mm 30...120 @ ~ 0,1 pus min. 8,5-10; 53
typ. 2,0°10
,0 mm x 0,5 mm 204 +60 kQ| ~ 5 s typ. 5,5‘1010 57
,0 mm x 4,0 mm 1vosed kQ ~ 5 us min. 3,6'1018 61
typ. 4,0°10
4,0 mm x 4,0 mm 1 S kQ ~ 5 us min. 3,6-1018 65
typ. 4,010
0,5 mm x 0,5 mm | 1,2...3,5 k@| < 4 pus typ. 9,0+10%° 69
< 8 77
2,0 mm x 2,0 mm | 500...1500 Q = 0,1 us typ. 1,5-10
1,0 mm x 1,0 mm | 200...1000 kQ 250(=400) typ. 2’1010 73
us
< i 510
1,0 mm x 1,0 mm | 200...1000 kQ 250(=400) typ. 2°10 75
us
10
6,0 mm x 6,0 mm 1...4 M| =~ 75 ps typ. 4,0°10 83
10
6,0 mm x 6,0 mm p I | MQ| = 175 ps typ. 6,0°10 89
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Typenibersicht
Sonder-Spezifikationen

Typ Empfindlichkeit | Betriebs- Kiihlung Fldche
temperatur
IR-Detektoren (Hg(l_x)cdee)
RS 70.1612 max. 4,5 um 285 K ungekiihlt 0,23 mm x 0,23 mm
RS 72.1621 eingebauter 0,23 mm x 0,23 mm
max. 4,5 um 295 K thermoelektr.
RS 72.1623 Kihler 0,075 mm x 0,075 mm
RS 73.1628 max. 4,5 pm 295 K ungekihlt 0,23 mm x 0,23 mm
RS 73.1630 0,050 mm x 0,050 mm
RS 73.1631 0,075 mm x 0,075 mm
RS 73.1632 Fliissig- 0,115 mm x 0,125 mm
RS 73.1633 |meX- 11...15 pm K Stickstoff 0,225 mm x 0,225 mm
RS 73.1634 0,5 mm x 0,5 mm
RS 73.1635 1,0 mom x 1,0 mm
RS 73.1640 0,050 mm x 0,050 mm
RS 73.1641 0,075 mm x 0,075 mm
RS 73.1642 Flissig- 0,115 mm x 0,125 mm
max. 11...15 pm| 77T K Stickstoff
RS 73.1643 0,225 mm x 0,225 mm
RS 73.1644 0,5 mm x 0,5 mm
RS 73.1645 1,0 mm x 1,0 mm
RS 73.1650 0,050 mm x 0,050 mm
RS 73.1651 0,075 mm x 0,075 mm
RS 73.1652 Flissig- 0,115 mm x 0,125 mm
RS 73.1653 |mex- 11...15 pm 77 K Stickstoff 0,225 mm x 0,225 mm
RS 73.1654 0,5 mm x 0,5 mm
RS 73.1655 1,0 nm x 1,0 mm
RS 77.1688 max. 4,5 pm 295 K ungekithlt 0,23 mm x 0,23 mm
IR-Detektoren (TGS)
RS 70.1804 ¢ 2 mm
RS 70.1805 2...35 pm +10...440 °C | ungekiihlt P
RS 73.1823 8...30 um +10...440 °C ungekiihlt 1mmx 1 mm
RS 73.1824 | 2,..40 um +10...+40 °C ungekithlt 2 mm x 0,5 mm

®w
4
N
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Typenibersicht
Sonder-Spezifikationen

H
Widerstand Zeitkonstante ]1)/2 1 MeBbedingungen Seite
(2) (ps) (em-Hz /w1 fiir DX

200 0,4 4,5-10° 37
10

230 0,3 1,4:10 A, 5000, 1 31

max

200 0,4 4,5-109 37
0,8-10%0

20...200 £ 500, 800, 1 25
0,55-10°
0,8-1010

20...200 i1 500, 800, 1 25
0,55-101°
) 0,8-1010

20...200 £ 500, 800, 1 25
0,55-10%°

200 0,4 4,5°10° A___, 5000, 1 37

max

= - - - 43

= - min. 2-10° 500, 10, 1 49

_ _ 43
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Infrarot-Detektoren

ERLAUTERUNGEN UND BETRIEBSHINWEISE
ZU DEN DATEN VON INFRAROT-DETEKTOREN

Allgemeines

1. Empfindlichkeit von Infrarot-Detektoren

Die Empfindlichkeit von Infrarot-Detektoren wird angegeben als der an einem
Arbeitswiderstand gemessene Effektivwert der Ausgangsspannung U, bezogen auf
die einfallende Strahlungsleistung einer monochromatischen Straglungsquelle
und/oder eines Schwarzen Strahlers. Die Strahlung ist mit 800 Hz rechteckftr-
mig moduliert und als BezugsgridBe gilt der Spitze-Spitze-Wert der Strahlungs-
leistung.

Eine Grenze der Empfindlichkeit kann durch das Signal/Rausch-Verhdltnis U2/U
(Effektivwerte der Signal- und Rauschspannungen am Arbeitswiderstand) bei geI
gebener Strahlungsleistung angegeben werden.

2. Detektivitat D*

Die GréBe D* dient zur Qualitdtskennzeichnung von Infrarot-Detektoren und er-
méglicht einen Vergleich von Detektoren unterschiedlichen Materials (vgl.
Fachliteratur). Sie ist durch folgende Beziehung definiert:

o U2/Ur VA-B

P1 >
mit U2/Ur Signal/Rausch-Verhdltnis
A strahlungsempfindliche Fliche
B Bandbreite des MeBverstédrkers
P1 auf die strahlungsempfindliche Fldche fallende Strahlungsleistung

(Effektivwert in W)

Die dquivalente Rauschleistung NEP (Eoise equivalent Bower) ist definiert durch
den Effektivwert des auf den Detektor fallenden sinusférmig modulierten Strah-
lungsflusses, der am Ausgang des Detektors eine der Rauschspannung des Detek-
tors dquivalente Signalspannung erzeugen wiirde.
r

NEP = Py A - T,
Die Angaben in Klammern hinter den GréBSen Dp* und NEP, z.B. D* (6,0, 800, 1)
bzw. D (500, 800, 1) kennzeichnen die MeBbedingungen, d.h. einfallende mono-
chromatische von 6,0 pym Wellenldnge bzw. Schwarzer Strahler mit Farbtemperatur
von 500 OK, Impulsfolgefrequenz der modulierten Strahlung 800 Hz, elektroni-
sche Bandbreite 1 Hz.

G =
4. Gesichtsfeldwinkel (FOV) Y/efﬁﬁfm7
Die Detektivitat D* bei durch Hintergrund- \oof 1

strahlung begrenzten Detektoren (blip) ist ‘-h,
abhéngig vom Gesichtsfeldwinkel. Durch An-

Blenden-

. o : i offnung
ordnung einer gekithlten Blende kann die De- g“”“
tektivitdt eines Detektors erhdht werden. fende ‘2@»
Hinweise auf den Gesichtsfeldwinkel und ge- strahlungs- <
gebenenfalls eingebaute, gekiihlte Blenden empfindliche

E % 3 . Flache
finden sich in den Datenblattern.
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Infrarot-Detektoren

IR-Detektoren (InSh)

1. MeBbedingungen

Fir die in den Datenblattern von Indiumantimonid-Infrarot-Detektoren angegebe-
nen Werte gelten, soweit nicht anders angegeben, die folgenden MeBbedingungen.
Der Detektor wird entsprechend der fiir ihn vorgesehenen Kihlung vorbereitet,
d.h., ungekiihlte Detektoren werden auf einer Warmeableitung montiert, die das
Detektorelement auf einer Temperatur von 295 K halt, Detektoren mit Dewarge-
faB werden mit fliissigem Stickstoff gefiillt.

Die Detektorvorspannung wird fiir denjenigen Strom eingestellt, der in den Da-
tenbldttern in Verbindung mit dem Signal/Rausch-Verhdltnis genannt ist.

Das strahlungsempfindliche Element des Detektors wixd von einem Schwarzen
Strahler mit einer Bestrahlungsstdrke von 4,5 uW/cm beaufschlagt.

Die Messungen am Detektorausgang werden mit einem auf 800 Hz abgestimmten Ver-
stdrker mit einer Bandbreite von 50 Hz vorgenommen und gelten bei offener
Schaltung, d.h. die Einfliisse der Impedanzen von Speisespannungsquelle und
Verstdrkereingang sind korrigiert. Die in den Datenbldttern angegebenen Werte
bei der Wellenlénge maximaler Empfindlichkeit sind aus den gemessenen Werten
bei Betrieb mit Schwarzem Strahler errechnet mit der Voraussetzung, daB der
Detektor seiner mittleren spektralen Empfindlichkeitsverteilung entspricht.

2. EinfluB des Detektorstromes

Sowohl die Signalspannung Up als auch die Rauschspannung Uy am Ausgang des De-
tektors dndern sich mit dem Strom, der durch den Detektor flieBt. Bei hohen
Stromen nimmt die Rauschspannung schneller zu als die Signalspannung, so daB
das optimale Signal/Rausch-Verhdltnis mit einem bestimmten Strom durch den De-
tektor verkniipft ist.

Wie bei allen Halbleitern hdngt auch das Verhalten von Infrarot-Detektoren in
starkem MaBe von der Temperatur des Bauelements ab. Diese wird hauptsachlich
von der Umgebungstemperatur und der Eigenerwdrmung infolge des Detektorstromes
beeinfluBt. Um Temperaturschwankungen klein zu halten, ist das strahlungsemp-
findliche Element im allgemeinen auf einem metallischen Substrat montiert und
kann in einfacher Weise auf eine groBere Warmeableitung geschraubt werden.
Gekiihlt zeigt InSb verbesserte Eigenschaften und besitzt einen groBeren Wider-
stand. Diese Detektoren konnen auch bei Temperaturen unter dem Gefrierpunkt
eingesetzt werden (bis max. -50 °C), jedoch miissen dann Vorkehrungen getroffen
werden, um Kondensation und Eisbildung auf der strahlungsempfindlichen Flache
zu vermeiden.

4. Behandlungshinweise

4.1 fiir ungekihlte Detektoren

Die strahlungsempfindliche Flache ist ungeschiitzt und darf nicht beriihrt werden.
Sie ist widerstandsfdhig gegeniiber der normalen Atmosphdre, darf aber keinen
hochkonzentrierten Ddmpfen organischer Losungsmittel ausgesetzt werden.

Beim Aufbau auf einer Warmeableitung sind Zug- und Druckbeanspruchungen zu ver-
meiden. Es wird empfohlen, beim Aufbau auf einer Warmeableitung eine dafiir ge-
eignete Silikon-Paste zwischen den sich beriihrenden Flachen zu verwenden, um
den Warmewiderstand der Verbindungsstelle zu verringern.

7.74 VALVO INFRAROT-DETEKTOREN



Infrarot-Detektoren

4.2 fir gekiihlte Detektoren

Das Detektorelement darf nicht auf Raumtemperatur gebracht werden, solange
eine Vorspannung anliegt.

Das DewargefaB muB stets vollkommen trocken sein, bevor fliissiger Stickstoff
eingefiillt wird. Bei hoher relativer Feuchte kann Wasserdampf auf dem Dewar-
gefaB kondensieren. Tritt dieser Fall auf, kann bis zum Verbrauch der Fiil-
lung weitergearbeitet werden.

Das Beschlagen und Vereisen des DewargefdBes kann durch Spiillen mit trockener
Luft oder trockenem Stickstoff vermieden werden.

Werden die Detektoren mit DewargefaB durch einen Miniatur-Joule-Thomson-Kiih-
ler gekiihlt, so ist sauberes und trockenes Gas zu verwenden (entsprechende
Hinweise des Kiilhler-Herstellers sind zu beachten). Bei Betrieb mit Luft (79 K)
werden die in den Datenbldttern fiir Stickstoff (77 K) angegebenen Werte nicht
ganz erreicht.

IR-Detektoren (PbS)

Als MeBbedingungen gelten sinngemaB die Angaben wie bei InSb-Detektoren.

1. Linearitat

Bei IR-Detektoren mit strahlungsempfindlichem Element aus PbS wachst der
Strom bei vorgegebener Bestrahlungsstéarke innerhalb des Arbeitsbereiches na-
hezu linear mit der angelegten Spannung, d.h., fir den Detektor gilt das Ohm-
sche Gesetz.

Bei schwacher Bestrahlung widchst der Strom proportional der Bestrahlungsstar-
ke, bei sehr starker Bestrahlung proportional der Quadratwurzel aus der Be-
strahlungsstarke.

2.1 EinfluB der Umgebungstemperatur
Die Empfindlichkeit &ndert sich mit der Umgebungstemperatur 9y. Bei einem
Schwarzen Strahler mit einer Farbtemperatur von 473 K gilt fiir Umgebungstem-
peraturen zwischen -10 C und +50 C
( )
s =8 _ o + (1,4 - 0,4 —
(8y) (95 = 20 °c) 20
d.h., die Empfindlichkeit &dndert sich um -2 % des Wertes bei 20 °c bei 1 °C
Temperaturerhohung.

2.2 EinfluB der Impulsfolgefrequenz der modulierten Strahlung
Wegen der Zeitkonstanten des Detektors @ndert sich die Empfindlichkeit mit der
Impulsfolgefrequenz der Bestrahlung entsprechend der Gleichung

= s/, _ . m—
(= ks V1+(21tf‘r)2

Die Zeitkonstante T ist die Zeit, in der die.Spannung am Arbeitswiderstand
nach Abblenden der Strahlungsquelle auf 1/e des Maximalwertes absinkt.

VALVO INFRAROT-DETEKTOREN 7{‘31
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Infrarot-Detektoren
nach Sonder-Spezifikationen

IR-Detektoren !Hg(l_x)Cd Te)

ZuM Betrisy bel ITX

VALVO Infrarot-Detektoren (Hg{l_x CdyTe) sind fotoelektrische Detektoren, de-
ren Funktion das Prinzip der Intrinsic-Fotoleitung zugrunde liegt. Sie arbei-
ten im PC-Mode bei Kiithlung durch flussigen Stickstoff (77 K), das Maximum der
spektralen Empfindlichkeit liegt zwischen 9,5 und 15 pm.

Zur Zeit umfaBt das Standardprogramm Detektoren mit 6 verschiedenen Abme ssun-
gen des strahlungsempfindlichen Elementes von 0,05 x 0,05 mm™ bis zu

1,0 x 1,0 mm“. Diese Detektorelemente werden in 3 verschiedene Dewargefafle
eingebaut, so daB insgesamt 18 Typen zur Verfiigung stehen.

Abmessungen des eingebaut in DewargefaB
strahlungsempfindl.

Elementes (mm) GC 1A GC 13 A R 60

0,050 x 0,050 RS 73.1630 RS 73.1640 RS 73.1650
0,075 x 0,075 RS 73.1631 RS 73.1641 RS 73.1651
0,115 x 0,125 RS 73.1632 RS 73.1642 RS 73.1652
0,225 x 0,225 RS 73.1633 RS 73.1643 RS 73.1653
0,5 x 0,5 RS 73.1634 RS 73.1644 RS 73.1654
1,0 x 1,0 RS 73.1635 RS 73.1645 RS 73.1655

Wie eingangs erwahnt, liegt das Maximum der spektralen Empfindlichkeit zwi-
schen 9,5 und 15 pm. Durch Selektion sind wir in der Lage, Detektoren mit dem
Maximum bei z.B. 10,6 pum bzw. 14 pm zu liefern. Allerdings konnen wir eine
Nachlieferverpflichtung fir diese selektierten Ausfilhrungen nicht ibernehmen.

Zusdtzlich zu diesem Standardprogramm konnen Detektoren in anderen Abmessun-
gen oder Konfigurationen sowie Reihenelement-Detektoren hergestellt werden.

Mit den Infrarot-Detektoren nach Spezifikation RS 72.1621 und RS 72.1623 ste-
hen von VALVO zwei weitere Infrarot-Detektoren mit strahlungsempfindlichem
Element aus Cadmium-Quecksilber-Tellurid (Hg(l_x)Cdee) zur Verfiigung.

Im hermetisch verschlossenen M0-16 Gehaduse ist das Detektorelement direkt auf
einem thermoelektrischen Kiihler angebracht. Ein ebenfalls eingebauter NTC-Wi-
derstand schafft die Moglichkeit der Kontrolle oder der Regelung der Tempera-
tur des Detektorelementes bzw. der Verstarkung des nachfolgenden Verstarkers.
Der Strahlungseinfall erfolgt frontal durch ein Saphirfenster.

Diese Detektoren bieten ohne Verwendung flissigen Stickstofffobzw. v372Joule-
Thomson-Kithlern ein typisches D* (Apay, 5 kHz, 1) von 1,4:10 ° cm*Hz /“-w-1,
Das Maximum der spektralen Empfindlichkeit liegt zwischen 4,2 und 5,5 um.

Aufgrund dieser Gegebenheiten erwarten wir, daB ein Teil der Applikationen
fiir die heute noch InSb-Detektoren bei 77 K eingesetzt werden mussen, mit In-
frarot-Detektoren aus Cadmium-Quecksilber-Tellurid einfacher und preiswerter
durchgefiihrt werden konnen. Eine ganze Reihe anderer Applikationen (trag- bzw.
fahrbare Gerdte diirfte durch diese Detektoren iiberhaupt erst méglich werden.

VALVO INFRAROT-DETEKTOREN 7{;1



Infrarot-Detektoren
nach Sonder-Spezifikationen

Spezifikation Nr.: strahlungsempfindliche Fléche:
RS 72.1621 0,075 mm x 0,075 mm
RS 72.1623 0,23 mm x 0,23 mm

Unter den Typenbezeichnungen RS 70.1612, RS 73.1628 und RS 77.1688 sind Infra-
rot-Detektoren mit hoher Detektivitdt und kurzer Ansprechzeit fiir den Betrieb
bei Raumtemperatur lieferbar.

RS 70.1612 im modifizierten SOT-15-Gehduse
RS 73.1628 aufgebracht auf einen Keramiktriger
RS 77.1688 im modifizierten SOT-15-Gehduse mit Saphir-Fenster

Auch bei diesen Detektoren bieten wir Ihnen die M&glichkeit, das Maximum der
spektralen Empfindlichkeit Ihrer Anforderung entsprechend zu selektieren. Al-
lerdings kénnen wir eine Nachlieferverpflichtung fiir diese selektierten Aus-
fiihrungen nicht tibernehmen. Fiir kiirzere Wellenldngen ergeben sich hdhere De-

tektivitdtswerte. Das Datenblatt enthdilt Kenndaten fiir zwei verschiedene Wel-
lenlé@ngen.

?Qﬂ VALVO INFRAROT-DETEKTOREN



Infrarot-Detektoren
nach Sonder-Spezifikationen

IR-Detektoren (TGS)

funbslopevelns

Ferro-elektrische Materialien wie Triglyzinsulfat zeigen spontane elektrische
Polarisation unterhalb ihrer Curie-Temperatur; wird die Temperatur des Mate-
rials geandert, andert sich der Grad der Polarisation. Dieser Pyro-elektri-
sche Effekt kann nachgewiesen werden, wenn man die einander gegeniiberliegen-
den Oberflachen einer diinnen Scheibe aus TGS mit aufgedampften Metallelektro-
den versieht und den auf diese Weise entstandenen Kondensator erwarmt. So-
lange sich die Temperatur des TGS-Plattchens andert, werden dann in den auf-
gedampften Elektroden Ladungen induziert, die je nach Abschluf als Spannung
oder als Strom in einer Verstarkeranordnung ausgenutzt werden konnen.

Juilan; Figemschaftsn

VALVO Infrarot-Detektoren mit strahlungsempfindlichem Element aus TGS beste-
hen aus einem TGS-Kristall und einem Vorverstarker, die gemeinsam in einem
hermetisch verschlossenen Gehause untergebracht sind. Der Strahlungseinfall
erfolgt tiber ein Infrarot-durchlassiges Fenster.

Der TGS-Kristall ist so montiert, daB sich ein hoher Warmewiderstand zwischen
Kristall und Umgebung ergibt. Auf diese Weise entsteht ein Bolometer mit gro-
Ber thermischer Zeitkonstante. Die Eigenschaften dieses Infrarot-Detektors
lassen sich aus den folgenden ﬁberlegungen ableiten.

Der thermische Kreis, gebildet aus dem TGS-Kristall und dem Warmewiderstand
zur Umgebung, kann durch einen analogen elektrischen Kreis ersetzt werden,
der aus einer Kapazitdt und einem parallel geschalteten, sehr groBien Wider-
stand besteht. Wiirde man diesen Kreis mit einem konstanten Strom (= der ein-
fallenden Strahlung) speisen, so kann die am Kondensator auftretende Span-
nung als MaB fiir die Temperaturdifferenz A% zwischen dem TGS-Element und
seiner Umgebung betrachtet werden.

Erreicht die Frequenz der iiber einen Chopper einfallenden Infrarot-Strahlung
Werte, die groBer als der Kehrwert der Zeitkonstanten dieses Schaltkreises
sind, wird der thermische Scheinwiderstand fast ausschlieBlich durch die
thermische Kapazitdt Cip dargestellt. Aus dem elektrischen Ersatzschaltbild
kann abgeleitet werden, daB die Temperatur-Differenz A$ (= Spannung), die
durch eine sinusformige einfallende thermische Strahlung W (= Strom) hervor-
gerufen wird, der Frequenz umgekehrt proportional ist.

Elektrischer Kreis:
Strom

Spannungsdilferens 2 nf « aquival. el. Kapazitat

Thermischer Kreis:

W

2nt Cth

A% =

wobei f die Modulationsfrequenz ist.

VALVO INFRAROT-DETEKTOREN 7-73



Infrarot-Detektoren
nach Sonder-Spezifikationen

Die elektrische Ladung Q auf den Detektorelektroden ist dem einfallenden In-
frarot-Signal proportional:

Q=p - A%
wobei p eine Konstante ist.

Darausfolgend ist die Spannung an den Elektroden der Infrarot-Strahlung pro-
portional:

C C

wobei C die elektrische Kapazitdt des Detektors ist.

v=2 _ p- 0%

Dementsprechend ist die Spannung der Frequenz der einfallenden Strahlung umge-
kehrt proportional:
U= R A% _ p W
C 2xf Cth + G
Der elektrische Scheinwiderstand des Detektors wird vorwiegend durch die Kapa-
zitdt bestimmt. Bei geringer Ladung einer solchen kapazitiven Quelle ist der
verfiighare Strom dieser Quelle der Frequenz direkt proportional:

I=2zf T~ C
Daraus, daB die Spannung U der Frequenz umgekehrt proportional ist, folgt, daB
der verfigbare Strom der Quelle frequenzunabhangig ist:

S
Cen

Rauscheigenschaften

Das kapazitive Element ist grundsdtzlich rauschfrei, und die groBe thermische
Zeitkonstante der Anordnung fiihrt zu niedrigem thermischen Rauschen. Aus die-
sem Grunde begrenzt das Rauschen des nachgeschalteten Verstarkers die Eigen-
schaften des gesamten Detektors.

Um gilinstigste Rauschergebnisse zu erzielen, wird den Detektoren ein Spannungs-
verstarker mit extrem hohem Eingangswiderstand nachgeschaltet.

Da das Element kapazitiv ist, sinkt die Rauschspannung mit zunehmender Frequenz
im gleichen Verhdltnis wie die Ausgangsspannung des Detektors. Demzufolge ist
bis zu der Frequenz, die als Grenzfrequenz fiir den Vorverstarker gilt, die
dquivalente Rauschleistung NEP konstant.

Bei Anwendungen, bei denen mit konstanter Modulationsfrequenz gearbeitet wird,
ist die Frequenzabhidngigkeit der Ausgangsspannung ohne Bedeutung.

Fiir Breitband-Anwendungen 1dB8t sich durch einen Kompensationsverstdrker eine
Linearisierung der Ausgangsspannung durchfiihren.

Bei Temperaturen oberhalb des Curie-Punktes (49 0C) sind die pyroelektrischen
Eigenschaften des Materials nicht mehr gegeben. Ein Uberschreiten dieser Tem-
peratur fiihrt jedoch nicht zur Zerstorung des Detektorelementes.

Nach Wiederherstellung der normalen Betriebstemperatur erfolgt selbsttidtig
eine Riickpolung des Detektors.
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Infrarot-Detektoren
nach Sonder-Spezifikationen

Z.Z. stehen aus dem VALVO-Programm folgende Typen mit eingebautem Vorverstar-
ker zur Verfiugung:

Spezifikation Nr.: strahlungsempfindliche Flache:
RS 70.1804 ¢ 2 mm
RS 70.1805 3 mm x 1 mm
RS 73.1824 2 mm x 0,5 mm

Alle diese Detektoren sind in Ganzmetall-Gehdusen zusammen mit einem Vorver-
starker untergebracht.

Durch die Absorptionseigenschaften von TGS ergibt sich als Grenze im kurzwel-
ligen Spektralbereich die Wellenlange A = 1 pum. Die langwellige Grenze wird
durch das Fenstermaterial bestimmt. Folgende Fenster konnen eingebaut werden:

KBr

Quarz
Polythene
TPX

AuBer den Standardtypen konnen auf Kundenwunsch Detektoren mit Elementflachen
bis zu 4 mm oder 6 mm x 2,5 mm Kantenlange hergestellt werden.

Fiir den Einsatz im industriellen Bereich oder zum Aufbau von Uberwachungs- und
Alarmanlagen ist der preisgiinstige Infrarot-Detektor (TGS) RS 73.1823 beson-
ders geeignet. Da es bei diesen Anwendungen in der Mehrzahl der Falle erfor-
derlich ist, den EinfluB von Hintergrundstrahlern hoherer Temperatur (z.B. Son-
nenlicht) so niedrig wie moglich zu halten, wird dieser Detektor mit einem Fil-
ter geliefert, das unterhalb 8 um undurchldssig ist. Auf Kundenwunsch sind

auch hier andere Filtermaterialien lieferbar.

Der Detektor RS 73.1823 wurde fir niedrige Chopperfrequenzen um 10 Hz entwik-
kelt. Grundsédtzlich ist jedoch der Betrieb mit hoheren Frequenzen moglich. Es
ist hierbei jedoch mit einem Anstieg des NEP-Wertes zu rechnen. So steigt der
NEP-Wert bei 1 kHz gegeniiber 10 Hz um den Faktor 3.
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Infrarot-Detektoren

nach Sonder-Spezifikationen

IR-Detektoren (InSh)

Detektoren zum Betrieb bei Raumtemperatur (295 K)

Abmessungen des Einzelelementes bis 10x10 mm?
p* (6,0, 800, 1) bis 1,5-105 cm-Hzl/2.w"1

Empfindlichkeit bis 5 uv/uw

Einzelelemente:

DewargefaBe aus Glas, Glas-Metall, Metall

VorratsdewargefaBe oder Miniaturausfilhrungen zur Kiihlung durch Kihler nach
dem Joule-Thomson-Prinzip oder durch Liquid-Transfer-Systeme

Fenster aus Saphir, Silizium, Germanium, Irtran
eingebaute, gekiihlte Blende und/oder Filter
verschiedene Gesichtsfeldwinkel (FOV)

quadratische, rechteckige und kreisringformige Elemente

Abmessungen des Einzelelementes zwischen 0,1x0,1 mm2 und 8x8 mm2

0* (5,3, 800, 1) bis > 1011 em-mzl/2.y!

Reihenelemente (arrays):

Abmessungen des Einzelelementes zwischen 0,1x0,1 mm2 und 4x4 mm2

Anzahl der Einzelelemente auf einem Trager bis zu 100
zweidimensionale Anordnung der Elemente
Anordnung auf Tragern mit gekrimmter Oberflache

hohe Gleichformigkeit der Kennwerte innerhalb der Einzelelemente einer Reihe
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Infrarot-Detektoren
nach Kunden-Spezifikationen

Die in den folgenden Datenblattern und im Programm der Sonder-Spezifikationen
aufgefiihrten Infrarot-Detektoren werden von uns serienmdBig gefertigt. Dariiber
hinaus fertigen wir Sonderausfihrungen auf Kundenwunsch (siehe Sonder-Spezifi-
kationen)

Bestell-Unterlagen

Bei Anfragen betreffend Infrarot-Detektoren nach Kundenspezifikationen bitten
wir Sie, mpglichst folgende Einzelheiten anzugeben:

Art des Detektors (Einzel- oder Reihenelement mit n Einzelelementen)
Material des Detektorelements
Betriebstemperatur

Abmessungen des strahlungsempfindlichen Elements
Abstand zwischen den Elementen einer Reihe
Ausfiihrungsform des Gehauses
Mindest-Detektivitdt D (Amax’ 800, 1)
Mindest-Detektivitdt D* (500, 800, 1)

Maximale Zeitkonstante

Mindest-Empfindlichkeit

Widerstand

Gesichtsfeldwinkel (FOV)

Fenstermaterial

Filtermaterial

elektronische Bandbreite
Anwendung
Umgebungsbedingungen

In Zusammenarbeit mit unseren Entwicklungs- und Fertigungsabteilungen erstel-
len wir aus diesen Angaben eine Kundenspezifikation, die Ihnen dann zusammen
mit unserem Angebot iibersandt wird. )

Bitte beachten Sie, daB nicht alle in den Einzelbeschreibungen aufgefiihrten
Parameter gleichzeitig in einem Detektor verwirklicht werden konnen.
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RS 73.1630...35

RS 73.1640...45
RS 73.1650...55

1.
INFRAROT-DETEKTOREN (Hg(l_x)Cdee) )
zum Betrieb bei 77 K

Strahlungsempfindliches Element:

Betrieb mit Schwarzem Strahler

p* (500, 8

p* (500, 5

00, 1)

kHz, 1)

Rauschwiderstand (NER)

v v

v

Material Cadmium-Quecksilber-Tellurid

Gesichtsfeldwinkel (FOV) 60°

Betriebstemperatur 77 K

Maximum der spektralen

Empfindlichkeit bei 11...15 pm

Widerstand 20...200 Q

Zeitkonstante é 1 ps

Fenstermaterial Silizium, vergiitet fiir den Bereich 10 um

Abmessungen des eingebaut in DewargefaB

strahlungsempfindlichen

Elementes (mm GC 1 A GC 13 A R 60
0,050 x 0,050 RS 73.1630 RS 73.1640 RS 73.1650
0,075 x 0,075 RS 73.1631 RS 73.1641 RS 73.1651
0,115 x 0,125 RS 73.1632 RS 73.1642 RS 73.1652
0,225 x 0,225 RS 73.1633 RS 73.1643 RS 73.1653
0,5 x 0,5 RS 73.1634 RS 73.1644 RS 73.1654
1,0 x 1,0 RS 73.1635 RS 73.1645 RS 73.1655

Kenndaten:
RS 73.1630...33 RS 73.1634...35

73.1640...43
73.1650...53

RS 73.1644...45
RS 73.1654...55

0,8-1010 0,55-1010 cm-Hz1/2-w'1
0,8'1010 cm'Hz1/2°W.1
400 Q

1 .
) siehe auch Vorwort "Sonder-Spezifikationen"
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RS 73.1630...35

RS 73.1640...45
RS 73.1650...55

Abmessungen in mm:
Vorratsdewar R 60

(Betriebszeit 25 h)

|

SN
__#16,0 #48,0 $57,0
max

max
- ¥
|
Anschlisse
Dieser Flansch dient 3,0
zur Festlegung max
der Position des ]
Dewar -Gefdfes : 1
im optischen System —
Schweififlansch 126,0
i J max
Glas-Metall-Verschmelzung
652 80,2
max max
Glas-Dewar-Gefdn !
strahlungsempfindliche
Flache .
gekdiihlte Blende %—- 3’8 l
A

Silizium Fenster —————— "

}
7
/ ' \
. ,) $280 8120 $520

min  max max
30° C /) J
N\
PN

105. vZ 722321
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RS 73.1630...35
RS 73.1640...45
RS 73.1650...55

Abmessungen in mm:

GC 1 A Dewar

zum Betrieb mit
Joule-Thomson-
Verfliissiger

gekihlte Blende

Anschlisse -—\‘L

sz 29,13
Kunststoff -Gehduse ————————— max
46,9
1 max
|
T m ‘
%:: Z iy
1
Clas-Dewar-GefaB r:mgx

gekuhlte Blende u’ HJ
strahlungsemptindliche JI/ i
Fldche $15,9
Silizium Fenster ———— max

|-+

Anschlisse Bohrung 10 BA

7,23£0,01

vZ 722322

1) Minicooler der Firma Hymatic Engineering Co. Ltd.
Deutsche Vertretung: Autoflug GmbH, 2081 Egenbiittel, Industriestrafle
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RS 73.1630...35

RS 73.1640...45
RS 73.1650...55

Abmessungen in mm:

GC 13 A Vorratsdewar

(Betriebszeit 2 2 h)

37,0

50 Anschlisse

§5.6—

Silikon - Kautschuk

1380 1290

max max ———Metallgehause

| — Glas-Dewar -Gefa

strahlungsempfindliche
Flache

| gekihlte Blende

Silizium Fenster

- abnehmbare Kappe

: mit Spiegel, Al-Ober-
flachenspiegel mit
SiO Schutziberzug

Gesichtsfeldwinkelohne
Spiegelanordnung = 60°
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RS 73.1630...35
RS 73.1640...45
RS 73.1650...55

Der aquivalente Rauschwiderstand NER (nolse equlvalent reslstance) ist als der
Widerstandswert definiert, der bei Raumtemperatur ein dem Detektorrauschen
entsprechendes Rauschen erzeugen wiirde.

Fiir Detektoren mit niedrigen Rauschwerten (NER z 400 Q) sind zur Einhaltung
der angegebenen D*-Werte Vorverstdrker mit niedrigem Eigenrauschen erforder-
lich. Einen Schaltungsvorschlag fiir solch einen "low-noise'"-Vorverstarker
zeigt die untere Abbildung.

O ?
6809 l -l_
250uF = 33kQ 2,7kQ 6,8kQ == 200uF
BZY88/C3 V3
1000 pF BCY 71
|
I 4
33kQ BFX LNR 29 1)
= 1
1,8kQ
=l 1 1'|-0Ausgcmg
Y 1
BZY88/ Be 1hE
E3V3 8,2 (Drahtwiderstand)
== 200uF 47k
1000uF
g VF 7|I2V39
Spannungsverstarkung \'/ = 200
max. Ausgangsspannung, Effektivwert U2 RMS = 1V
Eingangswiderstand F.1 g 15 kQ
Ausgangswiderstand R2 = 100 Q
Bandbreite B = 15 Hz...1 MHz
dquivalenter Rauschwiderstand (200 Hz) NER = 100 Q
in. Betri =
min etriebsspannung UBmin & ¥
max. Betriebsspannun, =
P g Bmax i
Stromaufnahme bei UB =9V = 3,3 mA

) Dieser Transistor ist als Zubehor erhdltlich und sollte bei Bedarf zusam-
men mit dem IR-Detektor unter Angabe der Spezifikations-Nr. RS 70.1906
bestellt werden.
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RS 73.1630...35
RS 73.1640...45

RS 73.1650...55

200

VE 732587

Smax

100

N
|t

4
50 /s

~

20

R SES——— —— T o

N
wn
=}

2 =0 Alpm) 100

1076 -
7B
/v

\YHz
107

E 732588

1079

10']0
10 102 103 106

0% f(hz 10°
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2.1621

RS7
RS 72.1623

INFRAROT-DETEKTOREN (Hg(l_x)Cdee) 1y

mit eingebautem thermoelektrischen
Kihler fiur den Bereich bis 5,5 pm

Strahlungsempfindliches Element:

Material

Abmessungen
RS 72.1623
RS 72.1621

Gesichtsfeldwinkel (FOV)
Fenstermaterial
Umgebungstemperatur bei Betrieb

Lagerungstemperatur

Cadmium-Quecksilber-Tellurid

0,075 mm x 0,075 mm
0,23 mm x 0,23 mm
70°

Saphir
=40 o 5470 °C

-40...+70 °c

Zeitkonstante 0,3 us

Kenndaten:

RS 72.1621 RS 72.1623

Maximum der spektr. Empfindlichkeit 4,8 pm
Widerstand bei 4,8 pm 230 Q 2)
Empfindlichkeit (Amax, 5 kHz) 3,8-103 1,8-104 V/W
p* (A, s 5 KHz, 1) 1,4-1010 emeHz /2y 1
NEP (xmax, 5 kHz, 1) 1,6-10'12 5,3-10"13 w
Setrlebimit Schwerzem Strahler
Empfindlichkeit (500 K, 5 kHz) 590 2800 v/w
p* (500, 5 kHz, 1) 2,2-109 cm'Hzl/z‘W-l
NEP (500, 5 kHz, 1) 1,0-10" 1 3,410 2 v
NER (5 kHz) 2,5 6,0 k@
o0 1) 1,0 1,5 kHz
Verlustleistung 25,0 20,5 mw

1) siehe auch Vorwort "Sonder-Spezifikationen"

2) siehe auch Diagramm 5. Seite dieses Datenblattes

VALVO INFRAROT-DETEKTOREN 1274
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RS 72.1621

RS 72.1623

MeBbedingungen:

Die in der Spezifikation angegebenen Daten sind typische Werte, die bei Be-
trieb der Detektoren auf einer Warmeableitung (SU =20 °C + 5 °C) gemessen
werden. Der Betriebsstrom fiir den thermoelektrischen Kiihler wird so einge-
stellt, daB sich fiir den NTC-Widerstand ein Maximalwert ergibt. Die fiir den
einzelnen Detektor geltenden MeBwerte sind in einem MeBprotokoll aufgefiihrt,
das jedem Detektor beigefiigt wird.

Kiihlerbetrieb:

Folgende Werte geben die durch den Kiihler erreichbaren typischen Mindest-
temperaturen an:

0 °c bei 8 = +70 °c
~30 °¢c bei 8 = +20 %
~70 °c bei 8 = -40 %

Fiir den Betrieb des Kiihlers ist ein Netzgerédt mit einer Gleichspannung von
ca. 1 V bei einem Maximalstrom von ca. 2 A erforderlich. Die Restwelligkeit
sollte 10 % (Spitze-Spitze) nicht iiberschreiten.

Es wird empfohlen, den Detektor unter Verwendung einer Wiarmeleitpaste auf
der Warmeableitung zu montieren.

i
) fro = roll-over Frequenz (Frequenz, bei der das 1/f-Rauschen gleich dem
g-r-Rauschen wird)

e VALVO INFRAROT-DETEKTOREN



RS 72.1621
RS 72.1623

Abmessungen in mm:

Gehause M0-16 [e—— ¢ 14,5max—

optisch nutzbare
p-— el Fensterflache
$10 min

Saphir
Fenster 05

" i

Ebene der struhlungi- T
1,35 # g --‘ empfindl.Fldache J'l Y 10,25

.max —” HI}_ : | o o

l Jr H Ak

Die AuBermittigkeit
310 des strahlungs -
empfindlichen Elemen-
tes betragt max 0,2mm
bezogen auf den
Gehdusemittelpunkt.

-

—4)

VZ 72232

230

AnschluBlschema:

1-6 Thermistor
2-5 Element
3 - Kihler
4 + Kiihler

vZ 722316
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RS 72.1621
RS 72.1623

Empfohlene Verstarkerschaltung:

-18V
18kQ
Ausgang
2N 2904
. 10kQ
2N 2904
1000 pF <-— Detektor
BZY 79/
Cé6V2

L vz m213e

R1 = 10 kQ dient zur Einstellung des optimalen Arbeitsstromes fiir den Detektor.

Der Widerstand Ro kann zur Erzielung maximaler Verstidrkung gedndert werden,
um die Schaltung an den Detektorwiderstand anzupassen.

13%74 VALVO INFRAROT-DETEKTOREN



RS 72.1621

RS 72.1623
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RS 72.1621
RS 72.1623

VE 732602

;';“
=
s
E 100
5 /
& Y
3 V4
3 50 i
« 7
3 2
2 /
S 7/
2
Vv
20
10
1 2 5 10 20 50 ’“Pm) 100

‘05 VE 732598
Rte
Q) Streubereich

\\ Ryre= £20%
10‘ \\‘.
\‘
\\
\\

103 T

2

10-50 0 +50 +100

Temperatur des Detektors (°C)
7.74 VALVO INFRAROT-DETEKTOREN
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RS 70.1612
RS 73.1628
RS77.1688

INFRAROT-DETEKTOREN (Hg(l_x)Cdee) 1)
zum Betrieb bei 295 K

RS 70.1612 im modifizierten SO0T-15-Gehduse
RS 73.1628 aufgebracht auf einen Keramiktrdger
RS 77.1688 im modifizierten SO0T-15-Geh&use

mit Saphir-Fenster

Strahlungsempfindliches Element:

Material Cadmium-Quecksilber-Tellurid
Abmessungen 0,23 mm x 0,23 mm
Gesichtsfeldwinkel 170°
Betriebstemperatur 295 K £ 5 K

Kenndaten:

A= 4,5 um A=5,0 pm

p* (A, 5 kHz, 1) 4,5-10° 2,5:10°  cmemzl/2ey1
Empfindlichkeit 1600 750 v/W
Zeitkonstante 0,4 0,23 us
NER (5 kHz) 2) 4200 2600 Q
Widerstand 200 120 Q
optimaler Arbeitsstrom 3,5 5,5 mA

Abmessungen in mm:

RS 73.1628
Reramiktrager 3 mm x 3 mm, 0,5 mm dick

RS 70.1612 |

nS 77.1638 o 4

Gehduse T0-15 modifiziert ’{——‘ —.l
le—— 6,8 max —te——50 min

T 0,5
1,25

ma: 1 ——— }.
le—130 J vz 7122317

1) siehe auch Vorwort "Sonder-Spezifikationen"

o
X @
g

T

2) Der #quivalente Rauschwiderstand NER (Epise equivalent Ipsistance) ist als
der Widerstandswert definiert, der bei Raumtemperatur ein dem Detektor-
rauschen entsprechendes Rauschen erzeugen wiirde.
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RS 70.1612
RS 73.1628

RS77.1688

Empfohlene Vorverstdrkerschaltung:

-vo—{_} i ‘ .
6809 J— l
4O00pF = 33kQ 27kQ| | 68k == 320pF
BzYs88/C3 V3
BC 109
1000 uF BCY 71
o—e—} | 10kQ
33k
p—] —a )BCY ll
1,8k
—“—O Ausgang
10F
BzZY 88/
c3Ivs 8,29 (Drahtwiderstand)
== 3204F 4,7k H
1000pF
i vz 712138
Spannungsverstarkung Vu = 200
max. Ausgangsspannung (Effektivwert) U2 RMS = 1 Vv
Eingangsimpedanz Z1 2 15 kQ
Ausgangsimpedanz Z2 = 100 Q
Bandbreite B 15 Hz...1 MHz
adquivalenter Rauschwiderstand (200 Hz) NER = 200 Q
min. Betriebsspannung UBmin = 7TV
max. Betriebsspannung Binax 25 'V
Stromaufnahme bei UB = 9W = 3,3 mA
S47 VALVO INFRAROT-DETEKTOREN
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RS 70.1612
RS 73.1628
RS77.1688
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RS 70.1612
RS 73.1628

VE 732595
6 -
G
E
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=
°
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o
5 T
N
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4
-200 -150 =100 -50 0 +50
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VE 732599
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7
s
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RS 70.1612
RS 73.1628

RS77.1688

VE 732597

10-6

75
(v

107

108 =

10°°

107
10 10? 10° 10% 10° [z 10°
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INFRAROT-DETEKT

mit eingebautem V

Strahlungsempfindliches Element:

OREN (TGS) 1)

orverstirker

RS 70.1804
RS 70.1805
RS 73.1824

VALVO INFRAROT-DETEKTOREN

RS_70.1804 | RS 70.1805 | Rs_73.1824
Material Triglyzinsulfat (TGS)
Abmessungen g2 mm 3x1 mm2 2x0,5 Sl
Gesichtsfeldwinkel (FOV) 90° 90° 90°
Betriebstemperatur +10...+40 +10...+40 +10...+40 °C
Lagerungstemperatur -20...455 -20...455 -20...455 °C
Fenstermaterial KBr KBr Csd
Gehduse Mk 1 Mk 1 STALK
Kenndaten: (SU = 20 ‘)
Betrieh mit Hehwarzem Strahler
EZ§iiZ?3ério’ s = 3-10"10 1,5-10"10 w.gz"1/2
NEP‘(SOO, 90, 1), 9 -1/
Maximalwert 1,510 - - WeHz
min. Empfind- 5 3
lichkeit (500, 10, 1) = 10 7+10 v/W
min., Empfind- 3
lichkeit (500, 90, 1) 3-10 = = v/W
Yexstirkez"
Verstérkungsfaktor 5 100 (10 Hz) 2
Ausgangsimpedanz 4 4 4 kQ
Versorgungsspannung 12 9 9 Vv
1) siehe auch Vorwort "Sonder-Spezifikationen"
377
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0.1804

RS7
RS 70.1805
RS 73.1824

Abmessungen in mm:
RS 70.1804

RS 70.1805
Geh&use Mk 1

STALK- Gehduse

A
!4—
| ¢40 .
T strahlungs -
— = ¢ _ , empfindliche
? y Flache
A
L_ 900 2,8
B
Ansicht A
Ausgangs- i U Ansicht A
signal B . 20
o 05
1
Schnitt A-B vZ 722323

AnschluB iiber Kontaktstifte

Mk 1-Gehduse

RS 73.1824

Gesichtsfeldwinkel 90°

6 —>|

N
i/ |
—P‘—ﬂz

N

(S8 =

&

Fenster Anschluf Verstdrker Fenster
iber Buchse

strahlungs-
empfindliche
Fldche

Anzchlull iber Buchse

+Ug

Masse

Ausgangs-
Signal

VQ722445
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RS 70.1804
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RS 73.1823

TGS- INFRAROT-DETEKTOR 1)

Strahlungsempfindliches Element:

Material Triglyzinsulfat
Abmessungen 1 mm x 1 mm
Gesichtsfeldwinkel min. 90°
Betriebstemperatur +10...+40 °C
Lagerungstemperatur -20...+40 °C
Gehause T0-5, modifiziert

Kenndaten: (SU = 20 %)

Empfindlichkeit 1300 V/w
=1
p* (500, 10, 1) min. 2°10% cm Hz1/2 W
NEP (500, 10, 1) max. 10~° wm,~1/2
Empfohlene Verstarkerschaltung: . O 9V+05V
BFW13 2
selektiert
R 7 Ausgong

N

R, =
TG&(EE) &
Detektor L

Ry =
470Q

B ST ov

In dieser Schaltung konnen auch anonyme Feldeffekt-Transistoren des Typs
BFW 13 eingesetzt werden. Im Bedarfsfall ist eine Optimierung der Schal-
tung auf das Exemplar des verwendeten Transistors durch Anderung des Wi-
derstandswertes von R1 moglich.

Die GroBe von R, bestimmt das Ruhepotential am Ausgang Q und damit die Gro-
Be der moglichen symmetrischen Ausgangswechselspannung.

Die Spannungsverstarkung errechnet sich aus (R3 + R2)/R2.

Bei der gewdhlten Dimensionierung betragt sie etwa 5. Der Eingangswider-
stand der nachfolgenden Schaltung sollte > 10 kQ sein.

Die Ankopplung sollte kapazitiv erfolgen.

1) siehe auch Vorwort "Sonder-Spezifikationen"

2 * ’ s 2 - "
) Dieser Transistor ist als Zubehor erhdltlich und sollte bei Bedarf zusam-
men mit dem IR-Detektor unter Angabe der Spezifikationsnummer RS 74.1911
bestellt werden.

VALVO INFRAROT-DETEKTOREN ‘2-{1‘;
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ORP 10

7632
InSb - INFRAROT-DETEKTOR

zum Betrieb bei 295 K

InSb-Fotowiderstand auf einer Wdarmeableitung aus Kupfer,
fiir Anvendungen im IR-Gebiet bis 7,5 pm, D* (6,0, 800, 1) = 2.10% cm.Hz1/2.w'1

Strahlungsempfindliches Element:

Material Indium=Antimonid

Abmessungen 6,0 mm x 0,5 mm
Betriebstemperatur 295 K

Bereich spektr. Empfindlichkeit sichtbarer Bereich ... 7,5 pm
Maximum spektr. Empfindlichkeit 6,0 «00 6,3 pm

Widerstand 30 ... 120 Q

Zeitkonstante ~ 0,1 ps

Kenndaten: (bei 295 'K, siehe auch "Erliuterungen und Betriebshinweise")

Betrieb mit monochromatischer Strahlung

Empfindlichkeit bei 6,0 im 1,0 (2 0,4) pv/uw
p* (6,0, 800, 1) 2,0.108 (2 8,5.107) em.m1/2.w71
NEP (6,0, 800, 1), Effektivwert 8,6.10710 (é 2,0.10'9) W

Signal/Rausch-Verhltnis bei I = 50 mA 130 (2 45)

Betrieb mit Schwarzem Strahler

Empfindlichkeit bei Farbt. 500 K 0,3 pv/puw
p* (500, 800, 1) 6,0.10° cm.Hz1/2 w1
NEP (500, 800, 1), Effektivwert 2,5.10'9 W
VALVO INFRAROT-DETEKTOREN 3.69
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ORP 10

Grenzdaten: (absolute Werte)

max. Strom durch den Detektor bei 295 K I = max. 100

Umgebungstemperatur bei Betrieb SU = max. +70
SU = min. =50

Lagerungstemperatur 6S = max. +70
%S = min. =50

MeBschaltung:

Der Transformator soll gegen Streufelder

ausreichend abgeschirmt sein. Der Wider-

stand R soll drahtgewickelt sein, um das *Ug

Rauschen klein zu halten; er mufl wesent- R

lich grioBer sein als der Widerstand des
ORP 10 und wird durch die Speisespannung
und den durch den Fotowiderstand flieBen-
den Gleichstrom bestimmt. Der Kondensa-
tor C soll die Sekunddrwicklung des Trans-

S50pF

1:50

e

formators auf die Impulsfolgefrequenz ab- O i @
stimmen; infolge der groBlen Ddmpfung des
Kreises ist sein Wert relativ unkritisch.

Abmessungen in mm:

17—
6»
e R PR

[}

w0
) 9 lichtempfindliche
Einfallsrichtung  Flache

der Strahlung
L ant
95 !
1R _ e
Befestigungs-

(6cher Q59|

[}

min.

min.5
verzinnt
1

L 37
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ORP 10
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ORP 13

InSb - INFRAROT-DETEKTOR
zum Betrieb bei 77 K

InSb-Fotowiderstand im Glas-DewargefdB zur Kiihlung durch fliissigen Stickstoff,
fiir Anvendungen im IR-Gebiet bis 5,6 pm, D*(5,3, 800, 1) = 5,510 %cm.Hz/2.y~1

Strahlungsempfindliches Element:

Material Indium-Antimonid
Abmessungen 6,0 mm x 0,5 mm
Betriebstemperatur 7T K
Bereich spektr. Empfindlichkeit sichtbarer Bereich ... 5,6 pm
Maximum spektr. Empfindlichkeit 5,3 pm
Widerstand 20 ... 60 kR
Zeitkonstante ~ 5 pus
VALVO INFRAROT-DETEKTOREN 270
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ORP 13

Kenndaten: (bei 77 K, siehe auch "Erliuterungen und Betriebshinweise")

Betrieb mit monochromatischer Strahlung

Empfindlichkeit bei 5,3 pm 35 mV/pw

2 —
p* (5,3, 800, 1) 5,5:1010 cmerz /2.1
NEP (5,3, 800, 1), Effektivwert 3,2-10'12 W

Betrieb mit_Schwarzem Strahler

Empfindlichkeit bei Farbt. 500 K 7 (Z 4) mV/pw

p* (500, 800, 1) 1,1+10%% (2 5-10%) emeHz /2oyl
NEP (500, 800, 1), Effektivwert 1,6:10" 11 (£ 3,5-10711) w
Dewargefdl

Betriebszeit mit einer Fiillung

des DewargefiBes 100 (i 75) min
Strahlungseinfall von unten, iiber Umlenkspiegel

Grenzdaten: (absolute Werte

max. Strom durch den Detektor bei 77 K I = max. 30 mA
Lagerungstemperatur = max. +55 °C
0o

= min. =55 C

§-870 VALVO INFRAROT-DETEKTOREN



ORP 13

Abmessungen in mm:

]

Anschlusse

=165
4

L Metallgehduse

)
| — Glas-Dewargefan [+—max.36,2%+

Saphir-Fenster 2 T
o
i strahlungsempfindliche E
Fldche
Spiegel

max.129

abnehmbare Kappe mit Spiegel

37—

A

- qu.35,5¢4

—68— — ——=l

Spiegel
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ORP 13
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RPY 31

InSbhb - INFRAROT-DETEKTOR
zum Betrieb bei 77 K

InSb-Fotowiderstand im Glas-DewargefdB zur Kiihlung durch fliissigen Stickstoff,

10 1/2.w'1

fiir Anvendungen im IR-Gebiet bis 5,6 pm, D* (5,3, 800, 1) = 4.10 ° cm.Hz

Strahlungsempfindliches Element:
Material
Abmessungen
Betriebstemperatur
Bereich spektr. Empfindlichkeit
Maximum spektr., Empfindlichkeit
Widerstand

Zeitkonstante

Indium=-Antimonid

4,0 mm x 4,0 mm

77 K

sichtbarer Bereich ... 5,6 pm
5,3 pum

1 .00 5 kQ

~5 (510) us

VALVO INFRAROT-DETEKTOREN 3.69
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RPY 31

Kenndaten: (bei 77 K, siehe auch "Erliuterungen und Betriebshinweise")

Betrieb mit monochromatischer Strahlung
Empfindlichkeit bei 5,3 pm

»* (5,3, 800, 1)

NEP (5,3, 800, 1), Effektivwert

Signal /Rausch-Verhdltnis bei I = 2 mA

Betrieb mit Schwarzem Strahler
Empfindlichkeit bei Farbt. 500 K
p* (500, 800, 1)

NEP (500, 800, 1), Effektivwert

DewargefdB

Betriebszeit mit einer Fiillung
des Dewargefdlles

Strahlungseinfall

Grenzdaten: (absolute Werte)

max. Strom durch den Detektor bei 77 K

Lagerungstemperatur

3,8 (2 2,6) mV/uW
4,0,101% (2 3,6,10'%) em.Hz

-11

1,0.10

5800 (

2

0,5 mV/pw

7,2.109
5,5.10

-11

100 (2 75)

von

unten,

n

max.
max.

min.

cm.Hz

<

= 1,1.10
£ 5500)

min

10 mA

+55
=55

o
C
0.

-11

1/2_w-1

)W

1/2

iiber Umlenkspiegel

-1

W
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Abmessungen in mm: Anschliusse

L Metallgehduse
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strahlungsempfindliche
Fldche
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quA36,2!—
I~

16,5~

RPY 31

max.9 <—ﬂ

t

i

max.129

e max.355%
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RPY 31
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RPY 35

InSb - INFRAROT-DETEKTOR
zum Betrieb bei 77 K

InSb-Fotowiderstand im Glas-Dewargef&B zur Kiihlung durch fliissigen Stickstoff

oder einen Miniatur-Joule-Thomson-Kiihler,

10 1/2 -1

fiir Anwendungen im IR-Gebiet bis 5,6 um, i (5,3, 800, 1) = 4.10 cm.Hz

Strahlungsempfindliches Element:
Material
Abmessungen
Betriebstemperatur
Bereich spektr. Empfindlichkeit
Maximum spektr. Empfindlichkeit
Widerstand

Zeitkonstante

Indium-Antimonid

4,0 mm x 4,0 mm

77 K oder 79 K

sichtbarer Bereich ... 5,6 pm
5,3 pm

1 ... 5 k@

~ 5 (é 10) ps

VALVO INFRAROT-DETEKTOREN 3.69
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RPY 35

Kenndaten: (bei 77 K, siehe auch "Erlduterungen und. Betriebshinweise")

Betrieb mit monochromatischer Strahlung

Empfindlichkeit bei 5,3 pm 3,8 (2 2,6) mV/uwW
p* (5,3, 800, 1) 4,0.101°(23,6.101%) cm. 5z 1/2
NEP (5,3, 800, 1), Effektivwert 1,0.10°1 (£ 1,1.107 ) w

Signal/Rausch-Verhdltnis bei I = 2 mA 5800 (Z 5500)

Betrieb mit Schwarzem Strahler

Empfindlichkeit bei Farbt. 500 K 0,5 mV/pW

p* (500, 800, 1) 7,2.10° om 12 1/2 1
NEP (500, 800, 1), Effektivwert 5,5.10'11 W
DEvaxgetD

Betriebszeit mit einer Fiillung

des Dewargefidlles min. 10 min
Strahlungseinfall von unten

Miniatur-Joule=Thomson=-Kiihler

Betriebstemperatur bei Betrieb mit Stickstoff 77 K
Betriebstemperatur bei Betrieb mit Luft 79 K
Betriebsdruck 125 ... 250 kg/cm2

Grenzdaten: (absolute Werte)

max. Strom durch den Detektor bei 77 K I = max. 10 mA
Lagerungstemperatur $. = max. + 55 °C

= min. - 55 °C

A'e

2669 VALVO INFRAROT-DETEKTOREN
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Abmessungen in mm:

Anschlisse

uf

Kunststoff-
Gehduse

strahlungs -
empfindliche
Flache
Saphir-
Fenster

max.29

k)

en—quz

le———max. 45,9

max.12,

B

723

RPY 35
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RPY 35
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RPY 51

InSb - INFRAROT-DETEKTOR
zum Betrieb bei 77 K
InSb-Fotowiderstand im Glas-Dewargef#B zur Kiihlung durch fliissigen Stickstoff

oder einen Miniatur=-Joule-Thomson-Kiihler, 5 10 1/2 -1
fiir Anwendungen im IR-Gebiet bis 5,6 pm, D (5,3, 800, 1) = 910 cm.Hz W

Strahlungsempfindliches Flement:

Material Indium-Antimonid
Abmessungen 0,5 * 0,05 mm x 0,5 * 0,05 mm
Betriebstemperatur 77 K oder 79 K
Bereich spektr. Empfindlichkeit sichtbarer Bereich ... 5,6 pm
Maximum spektr. Empfindlichkeit 5,3 um
Widerstand 1,2 sas 3,5 kR
Zeitkonstante < 4 ps
VALVO INFRAROT-DETEKTOREN 270
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RPY 51

Kenndaten: (bei 77 K, siehe auch "Erlduterungen und Betriebshinweise")

Empfindlichkeit bei 5,3 um 45 mV/pw

p* (5,3, 800, 1) 9,0°1010 cmemz /2oyt
NEP (5,3, 800, 1), Effektivwert 6,0°10" 13 w

Signal /Rausch-Verh#ltnis 2 400

Betrieb mit Schwarzem Strahler

Empfindlichkeit bei Farbt. 500 K 9 (; 5) mV/pw

% - 10 > 10 1/2, -1
p" (500, 800, 1) 1,75°10°° (£ 1,25°10 ") cm*Hz ' “*W
NEP (500, 800, 1), Effektivwert 2,9-10'12 (§ 4,0-10‘12) W
Dewargefdfi
Betriebszeit
mit einer Fiillung des Dewars min. 8 min

Strahlungseinfall von unten

Gesichtsfeldwinkel (FOV) 80°

Miniatur-Joule-Thomson-Kiihler

Betriebstemperatur

bei Betrieb mit Stickstoff 77 K
Betriebstemperatur

bei Betrieb mit Luft 79 K
Betriebsdruck 125,..250 kg/cm2

Grenzdaten: (absolute Werte)

Strom durch den Detektor bei 77 K I = max. 5 mA
Lagerungstemperatur SS = max. +55 °C

y o

SS = min. =55 C

2.70 VALVO INFRAROT-DETEKTOREN
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RPY 51
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RPY 51
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- RPY 75
RPY 75A

PbS - INFRAROT-DETEKTOREN
zum Betrieb bei 295 °K

PbS-Fotowiderstdnde auf einem TrHger geschiitzt durch ein Fenster,
RPY 75 A mit zus#tzlichem Germanium-Filter zur Absorption von Strahlung
unterhaldb 1,5 pm,

fir Anwendungen im IR-Gebiet bis 2,8 um, D* (2,0, 800, 1) = 21010 cmemal/2.w1
Strahlungsempfindliches Element:

Material Bleisulfid, chemisch gefdllt

Abmessungen 1 mm x 1 mm

Betriebstemperatur 295 K

Bereich spektr. Empfindlichkeit RPY 75: sichtbarer Bereich ... 2,8 um

. RPY 75 A: 1,5 ... 2,8 um

Maximum spektr. Empfindlichkeit 1,5 ... 2,1 pm

Widerstand 200 ... 1000 kQ

Zeitkonstante 250 (é 400) ps
Kenndaten: (bei 295 °K, Ruhestrom 100 pA)

Betrieb mit monochromatischer Strahlung

Empfindlichkeit bei 2,0 pm 500 mV/pwW

p* (2,0, 800, 1) 2,0-1010 cmemz /2.yt

NEP (2,0, 800, 1), Effektivwert 5,0°10"12 y

Betrieb mit Schwarzem Strahler

Empfindlichkeit bei Farbt. 500 °K 5,0 (Z 1,0) mV/pw

p* (500, 800, 1) 2,0-108 (2 1,0.108) em-mz /2.y

NEP (500, 800, 1), Effektivwert 5,0-10°1% (£ 1,0-107%) w
Grenzdaten: (absolute Werte)

Verlustleistung = max. 20 mW 1)

Umgebungstemperatur SU = min. -20 °C 2)

8U = max. +50 °C 2)
1) bei Gleichspannungsbetrieb
2) bei Lagerung und Betrieb
VALVO INFRAROT-DETEKTOREN .72
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RPY 75
RPY75A

Abmessungen in mm:
Das Bauelement kann direkt in die Schaltung eingeldtet werden; zur Vermeidung
einer Uberhitzung des Detektorelements wird die Verwendung einer Wirmeablei-
tung empfohlen.
Biegestellen an den AnschluBdrdhten miissen min., 1,5 mm vom Quarztrédger ent-
fernt sein.

lt— 50 —> .
Quarzfenster 20 Glastrager
rsing

5

I |
a2
‘ v 4 Al
’
strahlungs - _'L:'. B A e
empfindliche |
Flache 0,132°
100 T s TTTTTTTTTT o
T RPY 75 00 : RPY 754
\,
|
S ! =St
3""I(]X | smax
%) NI %)
‘ \
10 10
|
1 1
1,0 15 20 25 30 10 5 20 25 3,0
Aum) Apm)
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RPY 76
RPY76A

PbS - INFRAROT-DETEKTOREN
zZum Betrieb bei 295 K

PbS-Fotowiderstéinde in einem modifizierten TO-5-Geh#use (mit Quarzfenster),
RPY 76 A mit zusdtzlichem Germanium-Filter zur Absorption von Strahlung un-
terhaldb 1,5 pm, - 10 1/2 1
fiir Anwendungen im IR-Gebiet bis 2,8 um, D~ (2,0, 800, 1) = 2°10 ~ cm*Hz /“*W

Strahlungsempfindliches Element:

Material Bleisulfid, chemisch gef&dllt
Abmessungen 1 mm x 1 mm
Gesichtsfeldwinkel (FOV) 80°

Betriebstemperatur 295 K

Bereich spektr. Empfindlichkeit RPY 76: sichtbarer Bereich ... 2,8 pm
RPY 76 A: 1,5...2,8 um

Maximum spektr. Empfindlichkeit 1,5...2,1 pm
Widerstand 200...1000 kQ
Zeitkonstante 250 (§ 400) ps

Kenndaten: (bei 295 K, Ruhestrom 100 pA)

Betrieb mit monochromatischer Strahlung

Empfindlichkeit bei 2,0 pm 500 mV/pw
p* (2,0, 800, 1) 2,0°1010 cpemzt/2y1
NEP (2,0, 800, 1), Effektivwert 5,010"12 w
Betrieb mit_Schwarzem Strahler
Empfindlichkeit bei Farbt. 500 K 5,0 (2 1,0) wv/uwW
p* (500, 800, 1) 2,0°108 (2 1,0°108) cm-mz'/2.w !
NEP (500, 800 1), Effektivwert 5,001071% (£ 1,0°10"%) W
Grenzdaten: (absolute Werte)
Verlustleistung P = max. 20 mW 1)
Umgebungstemperatur SU = min. -20 °c 2)
8 = max. +50 °C 2)
U
1) bei Gleichspannungsbetrieb
2) bei Lagerung und Betrieb
VALVO INFRAROT-DETEKTOREN 3.77
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RPY 76
RPY 76 A

Abmessungen in mm:

Das Bauelement kann direkt in die Schaltung eingeldtet werden; zur Vermeidung
einer Uberhitzung des Detektorelements wird die Verwendung einer W&rmeablei-
tung empfohlen.

Biegestellen an den AnschluBdrdhten miissen min. 1,5 mm vom Geh#useboden ent-
fernt sein.

AnschluB 1 und 2: Detektorzuleitungen
AnschluB 3: mit dem Metallgehduse verbunden

% min.54
! 3
‘U". Y e
‘2 " N —'-==dFIII—
g3 ;
B- =
* Imax67 | min.38 Quarzfenster

g <t strahlungsempfind-
liche Fldche

100 [T =

; ‘ "RPY 76 ' EHHHATNTRPY 76 A
!
s S [
Smax Smax
(%) (%)
10 10
L 0 1,5 20 25 30 IIO 1,5 0 5 0
’ L , ™ el / K 2] 2, Mum)ii.
12.70
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VORLAUFIGE DATEN RPY 77

RPY 78

InSb - INFRAROT-DETEKTOREN
zum Betrieb bei 295 K

InSb-Fotowiderstdnde mit strahlungsempfindlichem Element in Labyrinth-Struktur,
RPY 77 ohne Fenster, RPY 78 mit Saphir- Fenster, 8 1/2. -1
fiir Anwendungen im IR-Gebiet bis 7,0 um, D* (6,0, 800, 1) = 2,5°10° cm*H / “*W

Strahlungsempfindliches Element:

Material
Abmessungen
Gesichtsfeldwinkel (FOV)
Betriebstemperatur
Bereich spektr. Empfindlichkeit
RPY 77
RPY 78
Maximum spektr. Empfindlichkeit
Widerstand

Zeitkonstante
Kenndaten: (bei 295 K)

Betrleb mit monochromatischer

Strahlung

Empfindlichkeit bei 6,0 pm
p* (6,0, 800, 1)
NEP (6,0, 800, 1), Effektivwert

Betrieb mit Schwarzem Strahler

Empfindlichkeit bei
Farbtemp. 500 K

p* (500, 800, 1)
NEP (500, 800, 1)

Grenzdaten: (absolute Werte)

max. Strom durch den Detektor
bei 295 K

Betriebstemperatur

Lagerungstemperatur

Indium-Antimonid
2 mm x 2 mm

120° (2 100°)
295 K

sichtbarer Bereich ...7,5 pm
sichtbarer Bereich ...7,0 pm
5,0...6,5 um

1000 (500...2000) Q

g 0,1 ps
RPY 77 RPY 78
9,0(24,2) 9,0(24,0) v/W

2,5(21,0)-10% | 2,5(21,0).108 em-Hz 1/ 2.y~1

0,8(52,0)-10"?] 0,8(32,0)-107% W

2,5(21,2) 2,5(21,1) V/W
7,0(23,2)-10" | 7,0(23,0)°10°  cm-Hz

3,0(27,0)-107?| 3,0(%7,0)-107° W
= max. 25 mA
o
$U = max. +70 C
= min. 0 °C
9 = max. +70 %
= min. -55 °C

VALVO INFRAROT-DETEKTOREN 10.77;



RPY 77

RPY 78

Abmessungen in mm:

Gehduse S0T-15 modifiziert

(100"
|

RPY 78 mit
Saphir-Fenster

+ 0,18
0,12
20 L% | al
max o7 W 772222222 =———F—
L ‘
<f6,8max——ﬂ<——5,0min—>1
035
Y
6,8 .
max A 125

VX 722076.

30—

1

10.75 VALVO INFRAROT-DETEKTOREN
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RPY 77
RPY 78

Diese Detektoren sind fiir einen Betrieb bei normalen Umgebungsbedingungen ent-
wickelt worden. Es stehen je eine Ausfiihrung mit und ohne Saphir-Fenster zur
Verfiigung. Die fensterlose Ausfiihrung bietet ein etwas gilinstigeres Betriebs-
verhalten, dagegen eignet sich die Ausfiihrung mit Saphir-Fenster fiir den Ein-
satz unter hirteren Umgebungsbedingungen, z.B. hoher Luftfeuchtigkeit u.&.

Das sehr diinne Fenster verursacht dabei nur unwesentliche Abweichungen in der
spektralen Empfindlichkeit.

Aufgrund der Labyrinth-Struktur des strahlungsempfindlichen Elementes haben
diese Detektoren einen verhdltnisméBig hSheren Widerstand als entsprechend
fldchengleiche andere Detektoren. Sie kinnen deshalb direkt an einen Transi-
storverstédrker angepaBt werden und ermdglichen Breitbandbetrieb mit voller
Ausnutzung der sehr kurzen Zeitkonstanten.

Zur Erzielung optimaler Empfindlichkeit empfiehlt es sich, die Detektoren bei
méglichst hoher Verlustleistung zu betreiben. Dies kann durch Verwendung einer
geeigneten Widrmeableitung erreicht werden.

Die folgende Abbildung zeigt eine empfohlene Verstidrkerschaltung in Verbindung
mit diesen Detektoren.

ke 30
82 | |80
]k'n ]kn T

560
kQ
200pF
150kQ2
BZX 79/C5V6
Rov 78 i ' ' 20472

1) Dieser Transistor ist als Zubehor erh#ltlich und sollte bei Bedarf zusam-
men mit dem IR-Detektor unter Angabe der Spezifikationsnummer RS 70.1906
bestellt werden.

2) Bei Verwendung des Transistors BCY 71 erhdht sich das Verst#drkerrauschen.
) Drahtwiderstand

VALVO INFRAROT-DETEKTOREN ‘2;3




RPY 77

RPY 78

VZ 732167

Smax

(%)

20

! 2 5 10 A (pm)

VZ 7321761

10-3

10 102 103 104 105 08 £ (nz)
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RPY 77

RPY 78

VZ 732923
R
(rel.
Werte)
15 S
N
N
~ ™.
T— \\
10 T~ ™
! .y N
S~ T~ LN
] oL Ty s &
—~ ~~ 20 °C|
05l T T T~t—30°c
. 40°C
50°C
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10 15 20 25 I(mA)
VZ 732924
Dl
(rel.
Werte)
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1/
- - = -
1 \\ ™ Joenause = 20 °C
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gl T 40°C
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T m 5 oC
—_—
0
5 10 15 20 25 1(mA)
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RPY 77
RPY 78

VZ 732925

- Leerlauf
825
¥ =4
S
2
= SSans
E20 -
2 ~
5 ~
o ™ "Gehduse
15 —— -50C ——
) - I~ B
N 10°C
b T T
4 20°C 1]
10 -
~ 30 °C
0s = e
’ 40°C ]
= 0 N
17T
il
0 11T
5 10 15 20 I(mA) 25

10.75
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61SV

PbS - INFRAROT-DETEKTOR 7634
zum Betrieb bei 295 K
bzw. gekiihlt bis 195 K

PbS-Fotowiderstand in einem Metallgeh#duse mit Fenster aus Pyrexglas,

eine Ausfiihrung ohne Geh#use als Glas-DewargefdB ist lieferbar,

fiir Anwendungen IR-Gebiet bis 3,5 pm, D*(2,0, 800, 1) = 4-101°cm-ﬂz1/2-w‘1

Strahlungsempfindliches Element: (bei 295 K)

Material Bleisulfid, aufgedampft

Abme ssungen 6,0 mm x 6,0 mm
Betriebstemperatur 295 K bzw. bis 195 K

Bereich spektr. Empfindlichkeit sichtbarer Bereich ...3,5 um
Maximum spektr. Empfindlichkeit bei 2,2 um

Widerstand 1,5 (1...4) MR

Zeitkonstante ~ 100 ps

Rauschspannung 8,5 uv

Kenndaten: (bei 295 K, siehe auch "Erlduterungen und Betriebshinweise")

Betrieb mit monochromatischer Strahlung

Empfindlichkeit bei 2,0 pm 80 mV/pW
»* (2,0, 800, 1) 4,0-101° emeHzl/2ey~1
NEP (2,0, 800, 1), Effektivwert 1,5-10‘11 W
Betrieb mit Schwarzem Strahler
Empfindlichkeit bei Farbt. 500 K 1,8 (Z 0,2) mV/uw
p* (500, 800, 1) 6,5-10% (2 2,0.10%) cm-HzY/ 2w 1
NEP (500, 800, 1), Effektivwert 9,2.10"10 (£ 3,0-107%) w
VALVO INFRAROT-DETEKTOREN 6.71
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61SV

Grenzdaten: (absolute Werte)

Betriebsspannung UB =
max. Strom durch den Detektor ) =
Lagerungs- und Betriebstemperatur SU’ 85 =
fiir ungekiihlte Version &U, 8y =
fir gekiihlte Version SU, 8g =

Abmessungen in mm:

ungekiihlte Version gekiihlte Version
in Metallgehause im Glas-DewargefaB

max.
max.
max.
min.

min.

250
0,5
+60
-55
-80

bei Bestellung bitte angeben:

IR-Detektor nach

Spezifikation RS 70.1001

17,5 —»
=22 max — e 10
|
i : f
\ 17
285 13
vy
41
nTx 8
mi 1\
1385 biegsame Drahte
™3 ™ 75 lang

05 VX 7220221

Zubehor:
Kelchfeder 55 561 liegt jedem Detektor bei

\'f

o

a a a
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61SV
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VZ 732065
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62 SV

PbS - INFRAROT-DETEKTOR

zum Betrieb bei 295 K

bzw. gekiihlt bis 195 K
PbS~-Fotowiderstand in einem Metallgeh#@use mit Fenster aus Pyrexglas,
eine Ausfiihrung ohne Geh#use als Glas-DewargefdB ist lieferbar,

fiir Anwendungen IR-Gebiet bis 3,5 pm, D*(2,0, 800, 1) = 6'10100m'Hz1/2 wl

Strahlungsempfindliches Element: (bei 295 K)

Material Bleisulfid, aufgedampft
Abmessungen 6,0 mm x 6,0 mm
Betriebstemperatur 295 K bzw. bis 195 K
Bereich spektr. Empfindlichkeit sichtbarer Bereich ...3,5 pm
Maximum spektr. Empfindlichkeit 2,5 um

Widerstand 1,5 (1ee.4) MQ

Zeitkonstante ~ 175 ps

Rauschspannung 8,5 uv

Kenndaten: (bei 295 K, siehe auch "Erl#uterungen und Betriebshinweise")

Betrieb mit monochromatischer Strahlung

Empfindlichkeit bei 2,0 pm 120 mV/pw
p* (2,0, 800, 1) 6,0°10%° 'l Lot
NEP (2,0, 800, 1), Effektivwert 1,0°10" 1 w
Betrieb mit Schwarzem Strahler
Empfindlichkeit bei Farbt. 500 K 2,0 (2 1,0) mV/uw
p* (500, 800, 1) 1,0°10° (2 6,0°10%) cm-HzY/Zew!
NEP (500, 800, 1), Effektivwert 6,0-10'10 (é 1,0-10“9) W
VALVO INFRAROT-DETEKTOREN 2.70
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62 SV

Grenzdaten: (absolute Werte)

Betriebsspannung

max. Strom durch den Detektor

Lagerungs- und Betriebstemperatur
fir ungekiihlte Version

fir gekiihlte Version

Abmessungen in mm:

ungekiihlte Version
in Metallgehause

8,
9

o %5 =
v %5 =

U’ s

gekihlte Version
im Glas-Dewargefal

max.
max.
max.

min.

= min.

250
0,5
+60
-55
-80

bei Bestellung bitte angeben:
IR-Detektor nach
Spezifikation RS 70.1002

l—22 max —»

285

j——00
R
T
x

1385
13,75

VX 7220231

Zubehor:

Kelchfeder 55 561 liegt jedem Detektor bei
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62 SV

VZ 732068

100
S
s I
smax — \
(%)
10
1
1 2 3 A(pm) 4
10” VZ 732069
D*
172\
cmHz
( W =T AY
\
1010 \
\
109
2 3 A(pm) 4

2.70
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VZ 732070

100 10
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